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. «Разминка».

2. Плоская
 

волна
 

и
 

понятие
 

волнового
 

пакета
 

–
 

волны
 

вещества.

3. Системы
 

со
 

сферической
 

симметрией.

4. Начала
 

теории
 

рассеяния.

5. Резонансной
 

рассеяния
 

и
 

вопрос
 

о
 

двойных
 

полюсах
 

матрицы
 рассеяния.

а) рассеяние
 

на
 

квазидискретном
 

уровне.
б) Вырождение

 
квантовых

 
уровней.

в) комплексная
 

квазиэнергия
 

и
 

двоные
 

полюса
 

S-матирцы.

6. Двухуровневая
 

система, связь
 

лазерным
 

полем.

7. Изучение
 

антипротония.

8. Нобелевская
 

премия
 

по
 

физике
 

2012 года. Изучение
 

одиночной
 квантовой

 
системы.
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Ядерная
 

физика
•

 
H. Feshbach// Unified theory of 
nuclear reaction, Ann. Of Phys. 
5

 
357 (1958);

•
 

H. Feshbach// Unified theory of 
nuclear reaction III: Overlapping 
resonances, Ann. Of Phys. 43

 410 (1967).

Атомная
 

физика
•

 
F. H. Mies// Configuration 
Interaction Theory. Effects of 
overlapping resonance, Phys. 

Rev. 175
 

164 (1968).
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Перекрывание
 

состояний
 

двух
 

ридберговских
 

серий
 в работе F. H. Mies
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Динамика
 

собственных
 

значений
 

матрицы
 

эффективного
 гамильтониана

 
при

 
изменении

 
интенсивности
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соответствующего
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Ee – собственные
 значения

 матрицы
 неэрмитового

 эффективного
 гамильтониана




I=0

I=0



1.

 

Определить

 

коэффициент

 

отражения

 

(и

 

прохождения) от

 

ступеньки

 

высотой

 

U.

2.

 

Найти

 

коэффициент

 

отражения

 

от

 

-потенциала.

3.

 

Проквантовать

 

какой-либо

 

периодический

 

потенциал.

4.

 

Проквантовать

 

сферически

 

симметричный

 

потенциал

5.

 

Система

 

в

 

начальный

 

момент

 

времени

 

находится

 

в

 

смеси

 

первого

 

и

 

второго

 

собственных

 состояний

 

гармонического

 

осциллятора. Описать

 

изменение

 

системы

 

со

 

временем.

6.

 

В

 

Борновском

 

приближении

 

описать

 

рассеяние

 

частиц

 

на

 

потенциале

 

Юкавы

7.

 

В

 

Борновском

 

приближении

 

описать

 

рассеяние

 

частиц

 

на

 

потенциале

8.

 

Вывести

 

формулу

 

для

 

разложения

 

плоской

 

волны

 

по

 

сферическим

 

волнам.

9.

 

Найти

 

фазы

 

рассеяния

 

в

 

Борновском

 

приближении.

10.

 

Найти

 

кулоновскую

 

амплитуду

 

рассеяния.
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коллоквиума

)/exp( 22 RrU 

r
B

r
A
2

reU Rr //


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Перекрывание состояний двух ридберговских серий� в работе F. H. Mies 
	Связь 2s2p1P и 2s2 1S автоионизационных состояний атома гелия
	Динамика собственных значений матрицы эффективного гамильтониана при изменении интенсивности лазерного поля
	Динамика собственных значений матрицы эффективного гамильтониана при изменении интенсивности лазерного поля
	Слайд номер 19

